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etant ali ,ém@{,a BB 0 5dd,ﬂgﬁeert§pgur od34) et ali- mentant le troisiime
mverseurni%gf ductlv gﬁgmﬁ;isésupp,éﬁ,éng@al de commando etant produitsurune
borne de s@g, i@, deuititfolRiamb Baisto (OB, @K (38), | e douxiene si- gnal de
comando  GétaneéonicR@@atebn dahdl dd candaetionént@e 10

la borne de commande du transistor supplémen-

taire (Q3y, Q3p) et la ligne d’alimentation (Vy, Vi) 35

concernée, la borne de commande dudit troisié-

me transistor {Q5y, Q5p) et la borne de comman-

\ de du transistor de la porte de transmission (Q8y,
s/ Q8,, Q9y, Q9), du type de conductivité opposé

& celui du troisiéme transistor (Q5y, Q5p), rece- 40

vant un premier signal de commande de polarité

identique & celle de la tension d'entrée, le tran-

sistor supplémentaire, de la porfe de transmis-

slon (Q8y, Q8p, Q9y, Q9p), recevant sur sa borne

de commande un second signal de commande 45

d’une polarité opposée a celle de la tension d'en-

trée.

8. Circuit intégré selon la revendication 7, caracté-
risé en ce que le moyen de commande (26) 50
comprend, en plus dudit inverseur (34), appelé ici
le premier inverseur, un deuxidme et un troisiéme
inverseur (36, 38), le deuxidme inverseur (36)
étant alimenté par le premier inverseur (34) et ali-
mentant |e troisidme inverseur (38), le premiersi- 55
gnal de commande étant produit sur une borne de
sortie du troisiéme inverseur (38}, le deuxiéme si-
gnal de commande étant produit sur la borne de

10



